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RESUMEN

El óido de zinc滈 es uno de los semic滈onduc滈tores que susc滈itan mayor interes
tec滈nologic滈o debido a sus numerosas aplic滈ac滈iones  es uno de los materiales mas
prometedores  en  c滈uanto  al  c滈ampo  de  la  optoelec滈tronic滈aa  por  poseer
propiedades optic滈as éc滈elentes en el ultravioleta  podrı́a sustituir a diodos laser
emisores de luz (LED) visiblea c滈omo el arseniuro de galio  se pueden obtener de
el  ḿltiples  nanoestruc滈turas  en  foorma  de  nanopartı́c滈ulasa  nanoıı́los  o
nanofoibras  puede ser utilizado en dispositivos optoelec滈tronic滈osa biosensoresa
c滈omo pigmento en la produc滈c滈ion de pinturasa ası́  c滈omo su uso en la industria
foarmac滈eutic滈a (en espec滈ial en el c滈ampo de la c滈osmetic滈aa donde se utiliza c滈omo
foiltro de radiac滈ion ultravioleta en la produc滈c滈ion de c滈remas solares)  tambien se
puede utilizar en transduc滈tores ac滈́stic滈osa en sensores de gasa en elec滈trodos
transparentesa c滈omo ventana optic滈a en c滈eldas solaresa etc滈.


